


































































专利名称(译) 薄膜晶体管基板和具有该薄膜晶体管基板的液晶显示装置

公开(公告)号 US20130201420A1 公开(公告)日 2013-08-08

申请号 US13/814022 申请日 2011-05-27

[标]申请(专利权)人(译) MISAKI胜则

申请(专利权)人(译) MISAKI，胜则

当前申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

[标]发明人 MISAKI KATSUNORI

发明人 MISAKI, KATSUNORI

IPC分类号 G02F1/1362 H01L29/786

CPC分类号 H01L27/1225 H01L29/41733 H01L29/458 H01L27/124 G02F1/136286 G02F2001/136295 G02F1
/136227 H01L29/7869

优先权 2010178226 2010-08-07 JP

其他公开文献 US9069219

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

源极部分（S）由设置在栅极绝缘膜（23）和氧化物半导体膜（24a）上
方的源极金属（25s）制成，并且漏极部分（DR）包括低电阻部分
（24ad），其是低电阻部分（24ad）。氧化物半导体膜（24a）的一部
分，其中该部分包括与栅极绝缘膜（23）相对的氧化物半导体膜（24a）
的表面，并且该部分的电阻减小。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/a27e85b6-c11b-45ce-a727-dd60c951e764
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/045567501/publication/US2013201420A1?q=US2013201420A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220130201420%22.PGNR.&OS=DN/20130201420&RS=DN/20130201420

